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Loại bỏ màng sinh học và khử nhiễm
bề mặt implant chỉ trong 2 phút



SỨC MẠNH CỦA
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Chỉ trong 2 phút, Galvo Surge loại bỏ màng sinh học từ bề mặt implant 
một cách hiệu quả, tạo tình trạng tối ưu cho quá trình tái sinh xương và tái 
tích hợp xương.

Galvo Surge đã tạo nên một cuộc cách mạng trong điều trị viêm quanh implant bằng cách 
đưa công nghệ điện phân vào làm sạch và khử nhiễm bề mặt implant. Màng sinh học - một 
trong những nguyên nhân chính gây phản ứng viêm lên các mô quanh implant - cùng tất cả 
các vi sinh vật liên quan đều được loại bỏ chỉ sau một bước. Quá trình này được tiến hành 
bằng cách tạo một điện áp thấp có kiểm soát lên bề mặt implant, đồng thời sử dụng dung 
dịch điện phân. Phản ứng tạo thành giải phóng các bọt khí hydrogen nhỏ, giúp tách rời hoàn 
toàn màng sinh học ra khỏi bề mặt implant.

Màng sinh học nha khoa giống như một thành phố sầm uất 
với những đường phố, ngõ hẻm, cơ sở hạ tầng và đông đảo 
cư dân. Các tế bào vi khuẩn trong màng sinh học có khả năng 
giao tiếp với nhau và nhanh chóng điều chỉnh dựa trên quan 
hệ cộng sinh và dòng thông tin liên loài, thông qua các chất 
hoá học và sự chuyển hóa. Các vi khuẩn sống sơ cấp, sinh vật 
phù du và vi khuẩn trôi nổi tự do với các phân tử bề mặt đặc 
biệt (chất kết dính) hoạt động như một loại keo phân tử, tạo 
nền cho màng sinh học.

Một trong những điểm đặc trưng của màng sinh học là sự 
gắn kết chặt chẽ giữa các tế bào. Đặc điểm này cho chúng 
khả năng kháng kháng sinh, chlorine và các chất tẩy rửa. 
Chính vì lí do đó nên đa phần các phương pháp loại bỏ màng 
sinh học hiện nay không thể đạt được hiệu quả ổn định theo 
thời gian.

BẠN CÓ BIẾT?

Hình ảnh kính hiển vi của phức hợp màng sinh học trên bề mặt implant (trái) và cùng implant sau khi được làm sạch với GalvoSurge



Loại bỏ màng sinh học hiệu quả
Khử nhiễm bề mặt implant bị lộ, bao gồm cả phần ren, 
vùng lẹm và các cấu trúc vi thể
Không gây tổn hại đến bề mặt implant
Có thể sử dụng trên implant kim loại

NHANH CHÓNG
Thời gian làm sạch chỉ
mất 2 phút

AN TOÀN
Điện áp cực thấp, nhẹ nhàng với 
mô cứng và mô mềm

TIN CẬY
Được chứng minh lâm sàng là có thể loại bỏ 
màng sinh học một cách tin cậy và chuẩn bị 
implant để tái tích hợp xương. Chứng minh lâm 
sàng cho thấy khả năng loại bỏ màng sinh học 
đáng tin cậy, chuẩn bị một bề mặt implant phù 
hợp để tái tích hợp xương



QUY TRÌNH
PHẪU THUẬT
Bước 1: Tháo các thành phần phục hình.

Bước 2: Gây tê tại chỗ cho bệnh nhân.

Bước 3: Lật vạt, xử lý vùng làm việc để loại bỏ các 
mô hạt, cement dư, vôi răng và các cặn bẩn cứng 
khác.

Bước 4: Thông báo cho bệnh nhân về độ mặn cao 
của dung dịch vệ sinh GalvoSurge Báo cho bệnh 
nhân biết về vị mặn cao của dung dịch làm sạch 
GalvoSurge. Gắn đầu phun GalvoSurge vào kết nối 
trong của implant.

Bước 5: Bắt đầu làm sạch điện phân với GalvoSurge. 
Dung dịch làm sạch được đưa qua với một điện áp 
cực thấp.

Lưu ý: Nếu bệnh nhân cảm thấy đau, tạm ngưng 
thủ thuật ngay và gây tê lại.

Bước 6: Trong suốt 2 phút điều trị, các bọt hydro-
gen sẽ hình thành và đánh bật màng sinh học ra 
khỏi bề mặt implant. Implant bây giờ đã sạch sẽ 
và được khử nhiễm.

Lưu ý: Đảm bảo bề mặt implant được dung dịch 
điện phân bao phủ đầy đủ. Tránh đặt đầu hút 
nước bọt quá gần vùng điều trị. Chỉ sử dụng đầu 
hút không có thành phần kim loại.

Bước 7: Rửa bỏ các phần dung dịch làm sạch dư 
thừa cũng như các cặn kết tủa.

Bước 8: Gắn vít đậy hoặc trụ lành thương vô khuẩn.

Bước 10: Khâu đóng vạt ở vùng phẫu thuật.

Bước 9: Tiến hành ghép tăng thể tích xương nếu cần.



Đầu phun GalvoSurge tải một dòng điện áp thấp vào 
implant, đồng thời phun dung dịch điện phân lên trên đó. 
Implant đóng vai trò cực âm, trong khi cực dương của đầu 
phun được tải điện dương. Nước trong dung dịch điện phân 
phân tách thành các ion dương hydro và ion âm hydroxit do 
dòng điện chạy giữa hai cực.

Bên dưới màng sinh học, các bọt hydrogen được hình thành, 
đẩy màng sinh học ra khỏi bề mặt implant, sửa soạn bề mặt 
implant cho các điều trị tiếp theo và tái tích hợp xương.

GalvoSurge làm sạch implant như thế nào?

Cách lắp máy
GalvoSurge

Dung dịch làm sạch
điện phân
Đầu phun GalvoSurge

Ống GalvoSurge

Màn điều khiển
GalvoSurge GS 1000



NHANH CHÓNG. TIN CẬY. AN TOÀN.

Các thành phần của hệ thống làm sạch
implant GalvoSurge

*Bộ làm sạch implant GalvoSurge bao gồm 1 chai Dung dịch làm sạch và 1 gói ống dẫn. Mỗi bộ 
làm sạch có thể sử dụng để làm sạch đến 2 implant trên cùng một bệnh nhân.

Máy GalvoSurge GS 1000

Tên sản phẩm

Bộ làm sạch implant GalvoSurge

GVS1002

Mã số

GVS1008

Straumann cung cấp danh mục Vật liệu sinh học 
toàn diện để làm chủ mọi thử thách trong thủ thuật 
GBR của bạn.



Cách lắp máy
GalvoSurge




